Existencia de estados fundamentales
para un problema de Schrodinger—Poisson
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En esta charla presentaremos un resultado de existencia de soluciones
fundamentales para un problema que proviene de los modelos cudnticos para
semiconductores. Por medio de métodos variacionales, que aprovechan la
conservacién de la carga y de la energia, mostraremos que existe una carga
critica tal que para cargas menores (es decir, en esferas de radio pequeno)
la restriccién del funcional alcanza su minimo; m&s ain, mostraremos que
la carga critica estd dada por el tamafio de las impurezas, también llamado
"perfil de dopaje”. Asimismo, analizaremos la regularidad del estado fun-
damental y su relacién con el problema de evolucién.
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